Optoelektronischer Koppler MB 110

JORGEN GRAFE

Der optoelektronische Koppler MB 110 besteht qus einer In-
frarotemitterdiode a!s Sender und einer Si-Fotodiode als
Empfdanger und dient zur gelvonischen Trennung ven Strom.-
kreisen mit hohen Potentialdifferenzen.
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